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ALTA EFICIENCIA
BAIXA IMPEDANCIA

BAIXO RUIDO
NOTAS:
Dimensionais conforme projeto do cliente, necessdrio enviar as especificacées para
avaliacao.

Os nucleo sdo fornecidos em Aco Silicio de Grdao Orientado (GO) e Grdao nao
Orientado (GNO).




NUCLEO TIPO C SEM EPOXI - TRIFASICO
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AREA DE DISTRIBUICAO
DOS AFASTAMENTOS ENTRE
AS BORDAS DAS CHAPAS.

NOTAS:
Dimensionais conforme projeto do cliente, necessdrio enviar as especificacées para

avaliacao.
Os nucleo sdo fornecidos em Aco Silicio de Grdao Orientado (GO) e Grdao nao

Orientado (GNO).
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NOTAS:
Dimensionais conforme projeto do cliente, necessdrio enviar as especificacées para

avaliacao.
Os nucleo sdo fornecidos em Aco Silicio de Grdao Orientado (GO) e Grdao nao

Orientado (GNO).




